光学实验室、电磁学实验室仪器设备采购清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	透镜焦距实验仪
	技术参数：
1、光具座：长度1000mm，分度值1mm； 
2、光源为高亮度发光二极管，工作电压3V；    
3、铝合金导轨1个、移动滑块：五个；
4、凸透镜焦距约8cm，12cm，凹透镜焦距约18cm，平面反射镜物屏和白屏各一块；
实验内容：
1、粗测凸透镜的焦距；
2、用自准直测法测量凸透镜的焦距；
3、通过测量物距、像距求凸透镜的焦距。
	20

	2
	模拟示波器
	(1) 带宽：DC～20MHz(-3db)。
(2) Y轴偏转系数：1mV/div-5V/div，1-2-5进制分12档，误差±5%（1mV-2mV±8%）。
(3) 上升时间：5mV-5V/div约6ns、1mV-2mV/div约23ns / 5mV-5V/div约8.8ns、1mV-2mV/div约23ns / 5mV-5V/div约17.5ns、1mV-2mV/div约35ns。
(4) 最高安全输入电压：400V(DC+ACpeak)≤1KHz。
(5) 水平显示方式：A、A加亮，B、B触发。
(6) 扫描线性误差：×1：±8%，扩展×10：±15%。
(7) 触发源：CH1、CH2、电源、外接。
(8) 触发方式：自动、常态、单次。
(9) 电平锁定或交替触发：50Hz-60MHz 2div 外0.25V / 50Hz-40MHz 2div 外0.25V / 50Hz-20MHz2div 外0.25V。
(10) 阈值：TTL电平（负电平加亮）。
(11) 波形：方波。
(12) 幅度：2Vp-p±2%。
	12

	3
	函数信号发生器
	技术参数：
带宽：30MHz
垂直分辨率：14-bit
采样率：150MSa/s
存储深度：50Mpts
任意波长度：16kpts
通道数：2
	12

	4
	磁场描绘实验仪
	技术参数：
1、信号输出频率：1000Hz；
2、电流0～10mA连续可调，三位半数码管显示；
3、标准交流毫伏表0～19.99mV，三位半数码管显示；
4、姆霍兹线圈： 匝数500匝（单只），平均半径R=10.0cm，两个线圈之间距离可调；
5、探测线圈：匝数：N=1200匝，可旋转带角度指示；
6、该仪器为补充须与实验室原有仪器完全一致。
实验内容：
1、了解电磁感应测量磁场的原理；
2、测量单只线圈轴线上的磁感应强度分布；
3、测量亥姆霍兹线圈轴线上的磁感应强度分布，并测量其磁感应强度。
	12

	5
	静电场描绘实验仪（导电模板）
	技术参数：  
1、电压输出：DC 0～12V连续可调，三位半数字显示；精度：0.01V；
2、双层，同步探针，内置四种电板；
3、仪器具有短路保护功能；
4、采用进口多圈电位器。
实验内容：
1、测量几种模拟板的等势线；
2、根据等势线与电力线正交原理描绘出电力线；
3、通过等势线、电力线来观测模拟带电体的电场情况。
	10

	6
	拉伸法杨氏模量实验仪（显微镜观测）
	技术参数：

1、双立柱高度：130cm；（采用空心不锈钢管）；                    

2、待测钢丝长度约：95cm；长度可调；

3、读数显微镜量程：0～6mm，分度值0.01mm，放大倍数20倍，

4、读数显微镜固定底座高度可调；

5、砝码100g*10个。

实验内容： 

测量钢丝材料的杨氏模量；

2、学习用显微镜测量微小位移的原理。
	10


